POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAL INZYNIERII SRODOWISKA

Uchwala nr 48/2015
Rady Wydzialu Inzynierii Srodowiska
z dnia 20 pazdziernika 2015 r.

w sprawie nadania dr inz. Jerzemu Gatajowi
stopnia naukowego doktora habilitowanego

Rada Wydzialu Inzynierii Srodowiska Politechniki Warszawskiej dziatajac na podstawie art.
18 ust. 1 pkt 1 i art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
1 tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 z pdzn.
zm.) w zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia
1 wrzesnia 2011r. w sprawie kryteriow oceny osiagnie¢ osoby ubiegajacej sie o nadanie
stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196 poz. 1165) i Rozporzadzeniem Ministra Nauki
1 Szkolnictwa Wyzszego z dnia 22 wrzesnia 2011 r. w sprawie szczegdlowego trybu
1 warunkow przeprowadzania czynnosci w przewodach doktorskich, w postepowaniu
habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie tytutu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200),
po zapoznaniu si¢ z wnioskiem Komisji habilitacyjnej oraz z kompletem dokumentacji
postgpowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami osiaggnie¢ naukowych Kandydata, nadaje
dr inz. Jerzemu Galajowi stopien naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
technicznych, dyscyplinie inzynieria srodowiska.

Dziekan Wydziahu Inzynierii Srodowiska

. Kiazysztof Wojdyga




Protokol Komisji Skrutacyjnej
z glosowania tajnego
na posiedzeniu Rady Wydzialu InZzynierii Srodowiska
w dniu 20 pazdziernika 2015r.

Sprawa: Podjecie Uchwaly nr Z/ 8 /2015 w sprawie nadania dr inz. Jerzemu Galajowi
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w
dyscyplinie - INZYNIERIA SRODOWISKA.
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Galajowi stopnia naukowego doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk
technicznych w dyscyplinie -
INZYNIERIA SRODOWISKA.

Komisja Skrutacyjna

2. /vmif A ol . Tomel ..75/?!.'.6/5&..’.' ............. - 3
s e ave s e foont ldedtre......

Warszawa, dnia 20.10.2015r.



